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Bl presente invento se refiere a 1las
células fotosléetricas que permiten influir sobre co-
rrientes eléctricas vor la luz. istas eélulas se
suslen ut ilizar, por ejemplo, en instalaciones de

traremisién de fotografias por radiotelegrafia o por



medio de conductores eléctricos, s8i como en los
aparatos ds televi=zidn, pnrra transformsr variaciones
de intensidad luminosa en variaciones correspord iane
tes de una corrismnte eldetrieca, La célula foto-
eléctrica que constituys el objeto del invento con=-
tiene una meteria fotoeléetrica, que, por la accidn
de¢ una irradiacién omite electrones, cuyo nimero de-
pende de la inensidad de la irradiacidn, Si se
introdues en 1z célula un elactrodo unido a 1la
maceria fotoeléctriea por medio de un foco de ten-
#i6n, teniendo cuidado de aplicar al electrodo un
potencial posilive con relacidn a 1la materis fotoelée-
tiea, los electronss emit idos por esta materia hardn
hacer una corriente eléctrieca que recorre la célula
¥ el circuito conectado = ella, cuya intensided de-
vende de la intensidad de 1la irradiacidn de 1» ma-
teria fotocléectrica. Por lo general, la corrients
de paso a través de la célula es muy débil, de modo
qus casi siempre tiene quz amplificarse en la préct i=-
ca,

El invento tiene por objeto una ecélu-
la fotoelécirica de emieidn electrdnica y mensi-
bilidad bestante elevadas.

8sta célula contiene una materia que
comprende un compuesto quimico y se aplica erntre unag
capa inferior'y 1> matsria foiceléctrieca emisora
de =lzctrones, 1~ cusl consiste con preferencia en un
mztal slcalino como el cesio. Conviens qus dicha
compos icidn sea un compuesto de un metal gue no existg
en la capa inferior. &8s preferible gue 31 compuesw
to quimico absorba mzjor la materis fotonléectrica que

la materia d: que se compone 1a oapa inferior, 21
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compuesto quimico deberd ser un dxido o un haloidso
como <1 flururo de calcie. De este modo, el com-
puesto quimico podrd formarse gravande la capa in-
ferior,

- Con frecueneia puede aumentarse con-
sidesrablemente la sensibilidan ¥ la uniformidad de
funcionamiento de la ¢élula, siempre que no con-
tenga mids que una cantidad de materis fotoeléetrieca
bastante psquefia para que la presién de vapor de la
misma sea inferior a su peesién de vapor ordinaris,
Puede alcanzarse este resultado llevando la célula
fotoeléctriea, unida a una trompe de vacio después
ds introducir ls materia fotoelécirieas, a una ten{
peratura convenisnte, de modo que la materia activa
no absorbida por el compuesto quimico se volstilice
¥y puede extraerse de la célula, Con preferencia,
2ste operacidn se contimia hasta obtener uns eapa
momoatdimica de la materia activa. ]

Puede apl icarse el compuesto quimico
enearrado en la eapa intermedia sobre la capa in-
fsrior por procedimientosVmecénicos, vor =jemplo,
curt iendo la capa inferior de dicho compuesio o pro=-
veetando écte sobre 211la, pero ez mis vamtajoso apli=
carla por evaporacién en un vacio muy pronuneiado.

i La descripeién siguiente, hecha en re=
laeidn con el dibujo adjunto, a titulo de sjemplo y
en forma de esquema de un modio de realizacidn del
invento, permitird comprender bisn cdémo puede ponerse
e n practica, indicando:

La figura 1, una célula fotoeléctriea
segin el invento; y



La figura 2, un vormenor de la misma,

La célula fotoeléctrica expusste =n
la figura,§ que puede contensr una aimdsfera grseosa,
vor ejemplo, nson, o en la cual pusde haberse hecho
el vacio hasta un grado extremo, tisn> una vared 1
de vidrio, por ejemplo, recubierta de una ecva de
cesio, de 1» que s2 sep~ra, no obctants, por uns
coaps intermedia 3 de fluoruro de c~lcio, Bl elec~
trodo fotoeléctrico asi formado ss unc =21 hilo d=z
acceso 4, Bn ciertos camos conviasne qus la capa
fotneléctrica schres=lgs de la capa interm=dis, ¥y
que 8l empalm2 entre la cana fotoeléctrica y el hilo
de acczso de l= corrizsnt~ s3 hagas er la parte sale-
diza,

La pinza 5 eoporta el electrodo 6, aqus,
como se zdvierte en la figurs 2, presenta 1le form~
de un anillo casi cerrado y r£2 unc a los dos hilos
de alimentacidn 7 y 8. Antes de introducirse en la
célula, se proyecta sobre este electrodo fluoruro
de ealcio, Una vez hecho el v.sin en la eéluls,
se im roduee en el electrodo una corrients sleciries
per medio de los hilos de alimentacién 7 y 8. De
este modo, el fluoruro de calcio»se volatiliza ¥y
depositadm la pared de la célula, donde se forma la ca-
ra 3, Se puede introducir el cesio en la eclula
evoporandolo con ayuda de un vequefio tubo laterzl,
unido & la c¢flule, por ejemnlo, en 9, Un modo comn=
veniente de introducir el cesio en la célula se des=
cribe, por ejemplo, enla mimoria de la =olicitud
de poateme 1%, ., ..., Una vez introducido el ce=

sio en la célula, ésta, unida por medio de un tubo



11 a una trompa de vacio, puede llevares a una tem~
psratura conveniexte, por ejemple, alrsdedor de 300°C.
Bl cesio no absorbido por lacapa irtermedisz de
evaporara a conceeuancia de esis caldeo y se retirard
de 1a célula por medio de la trompa ds vacio., Esto
pernite aplica:;_a la capa 3 uns capa de la materia
fotosetiva de pocos édtomor o momoétémica, miemras
que la materia fotoactiva que podria depositarse por
fusra de la capa intermedia se evapera y retirs,
de modo que ¢l aislamiemo eléctrico entre los elec-
trodos de la célula se hace sensiblemsnte mas parfecto.
. Le parte 10 de 1a pared de la célula
se pone al abrigo del depésito, lo que puede hgeerse
blinddndola mediante una pantalla dispuesta en la
célula y hecha, por ejemplo, de mica.

Para que la c¢élula funcions, se apliw
ca al s8lactredo 6 un potencial positivo con rela-
cidn al electrodo fotoelécirico que se expone a la
luz due ertra en la célula por la vertana 10, y esw-
ta luz desprende electrones de la capa fotoeléctri-
ca. El nimero de elegtronss desprardidos de-
pende de la intesidad de 1la exposicién., La co=
rrieme de paso a través de la eélula constituye, por
consiguiente, uns medida de la exposicidén del electro-
do fotoeléctrico, y las variaciones a que la ex-
posicidn se somote producirédn variacdnes corres-
ponlientas de corrienta,

21 buen funcionamienmto de una oéluls
conforme al inverio se debe acaso, entra otros faclio-
re# a la supsrficie rugesa de la capa intermedia, mer-
ced a la cual la materia fotoeléctrica que alli se dew
oz ita presenta unz superficie grande,

w 5w



. ] e
81 la materia fotqgléctrica de una

- -

célula foiosléetrica se aplica directamente a la pa-
red de vidrio, la capa splicada no suele ser mis
coherente, pero &i s¢ utiliza una capa intermedia

de un compuesio tal que abzorba la materia fotoelée-
trica msjor que el vidrio, puede obtenerse una

capa fotoeléctrice muy cohersnta. Por tantc, la
presién de vapor de¢ la materia fotoeléctrica puede
ger relativemente ddbil, &n estado absorbido,

le meteria foioeléctrica puede presentar un co=-

lor distinto 21 que tiemne no absorbida. Bl czsio
aplicado sobre una capa intermedia de fluoruro de
calcio es azul, y aplicado sobre unz capa intermedia
de bromuro d2 sodio es v?rde. B=to permite influir
sobre 1la sensibilidad especiral de la célula eligiendo
con cuidado el compuesto quimico que forma lz c=pa

intermed ia.

~ 0~ NOTA =0~

Los punios de invencién propis y nue=
¥a que se preeentan pars que sean objeto de esta Pa~
tente de VIINTZ ofies, son los sigulenies:

N 1°, = Una eélula fotoeléctrica, ca=
Tacterizada por éontener una materis qus comprende
un compuesto quimico y =¢ aplica entre uns capa
inferior y la materia fotoeléctrica emisora de elec-
trones, la cuzl se prefiere 4= un metal alealino
como el ceeio,

20, = Una célula fotoeléctrica confor-

me se reivindica en el punto 1°,, caracterizada por

4 i . »
ser el compuesto quimico uns composicion de un me=
- 6 L



tal gus no se encuentrs en la capa inferior,
o 3°., =« Una célula fotorléetrica cone
form:z se ?givindica en los puntos 1°, o 2°,, carac-
terizado porque el compuszsto quimicd absorbe la ma-
taria fotoeléctrica mejor que la materia que forma
la capa inferior,

4°. - Una célula foioeléctrica con-
forme s¢ reivindica en los punios le., 2°, o 8°,,
caracterizado porqus el compuesto quimico es un Sxido.

60, - Una célula foioaléctrica con=
forme: se reivicdica en los punios 1°,, 20, o 3°,,
caracterizado por ser el compuesto Quimico un
halo ideo como el fluoruro de calcio,

6°, - Una célula fozoeléctriga con=
forms s¢ reivindica en uno da los puntos precedentes,
coraglerizade por formarse el compuesto quimico gra=
vardo la capa inferior,

7°. = Una célula foioeldectrice cone
forms se reivindica en uno ds los pun.os precsdentas,
caracterizade por contener una cantidad de materia
fotoeléetrica bastante pesauefia para que la presidn
de vapor de esta mrteria sea inferior a su pre-
sién de vapor ordinaria.

8%, = Una célula fotoeléctrica con-
forme se reivindica en el punito 7°,, esracterie
zada por ser monocatdmica la caps foioeléctrica,

9°. ~ Un procedimiento de fatricacidn
de celulas foioelécirices, conforme se reivindiea
€n uno de los puntor precsdentes, caracterizado por
aplicarse el compuesto quimico sobre 1la capa infe-

rior siguierdo procedimientos mscénicos, por 8 jemplo,

curt iendo esta capa del compuesto o proyectando sobra

- "



ella este Ultimo,

) 10°. - Un procedimiente dez fabrica-
cidn de células fotoeléctricas conforme se reivin-
dica en el punto 9°,, caracterizado por aplicerse
el compuesto guimico evaporando en un vacio muy
pronunciado,

11°, = Una célula fotoeléctrica,

Tai'y como se ha descrito en 1ls Me~
moria que antecede, representado en el dibujo que
s8¢ acompafia, ¥y con los fines que ss han especi=~
ficado, }

Esta Memoria consta de ocho hojas
escritas por una sola cars,
Madrid, 14 de soptiembre de 1929,
P. Ao
Albertc de Kiaabud

Pnr Poder
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